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Z1SMA1 ... Z1SMA100 (1 W)

Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fiir die Oberflichenmontage

Version 2011-02-28

Maximum power dissipation

iﬂr 5 ? . Maximale Verlustleistung

N A— ﬁ Nominal Z-voltage — Nominale Z-Spannung

?j r % Plastic case

My o.15 Kunststoffgehause
f | 4; Weight approx. — Gewicht ca.
i % Plastic material has UL classification 94V-0
s Geh&usematerial UL94V-0 Klassifiziert

Standard packaging taped and reeled

Dimensions - MaBe [mm] Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

1W
1..100V

~ SMA

~ DO-214AC
0.07 g

RoOHS

[Po)

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfiihrung gestuft nach der internationalen

Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder héhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics Grenz- und Kennwerte
Power dissipation Ta = 50°C Pt 1W1h
Verlustleistung

Operating junction temperature — Sperrschichttemperatur T; -50...+150°C
Storage temperature — Lagerungstemperatur Ts -50...+175°C
Thermal Resistance Junction — Ambient air Rina <70 K/W 1)

Warmewiderstand Sperrschicht — umgebende Luft

Thermal Resistance Junction — Terminal Rint
Warmewiderstand Sperrschicht — Anschluss

<30 K/W

Zener voltages see table on next page — Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite

1 Mounted on P.C. board with 25 mm? copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm? Kupferbelag (Létpad) an jedem Anschluss
2 Tested with pulses — Gemessen mit Impulsen

3 The Z1SMAL1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z".

The cathode, indicated by a white band has to be connected to the negative pole.
Die Z1SMAL1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z"” zu setzen. Die mit weiBem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.

© Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/
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Semiconductor Z1SMA1 ... ZISMA100 (1 W)
Maximum ratings Grenzwerte
Type Zener voltage ?) Dynamic resistance Temp. Coeffic.  Reverse volt. Z-current )
Typ Zener-Spanng. %) Inhar. diff. Widerstand of Z-voltage Sperrspanng.  Z-Strom 1)

I>=5mA r; [Q] atf=1kHz ...der Z-spanng. r=1HA Ta = 50°C

Vanin [V Vamax [VI - Iz = 5 mA z=1mA avz 10 /°C] Ve [V] Izmax [MAT]
Z1SMA1 %) 0.71 0.82 6.5 (<8) - —-26...-23 - 500
Z1SMA5.6 5.2 6.0 10 (<40) < 500 -7..-3 >05/3 A 167
Z1SMA6.2 5.8 6.6 4.8 (<11) < 300 -6...-1 >1.5 152
Z1SMA6.8 6.4 7.2 4.5 (<10) < 300 -5..42 >2 139
Z1SMA7.5 7.0 7.9 4.0 (<8) < 100 -3..+4 >2 127
Z1SMA8.2 7.7 8.7 4.5 (<10) <50 -2..46 >3.5 115
Z1SMA9.1 8.5 9.6 4.8 (<11) <50 -1..4+7 > 3.5 104
Z1SMA10 9.4 10.6 5.2 (<15) <70 +2..+7 >5 94
Z1SMA11 10.4 11.6 6 (<20) <70 +3..+7 >5 86
Z1SMA12 11.4 12.7 7 (<20) <90 +4..+7 >7 79
Z1SMA13 12.4 14.1 9 (<25) <110 +5...+8 >7 71
Z1SMA15 13.8 15.6 11 (<30) <110 +5...+8 > 10 64
Z1SMA16 15.3 17.1 13 (<40) <170 +5...49 > 10 58
Z1SMA18 16.8 19.1 18 (<50) <170 +6...+9 > 10 52
Z1SMA20 18.8 21.2 20 (<50) <220 +7..49 > 15 47
Z1SMA22 20.8 23.3 25 (<55) <220 +7..49 > 17 43
Z1SMA24 22.8 25.6 28 (<80) <220 +7..49.5 > 18 39
Z1SMA27 25.1 28.9 30 (<80) < 250 +8...49.5 > 20 35
Z1SMA30 28 32 35 (<80) < 250 +8...49.5 > 22.5 31
Z1SMA33 31 35 40 (<80) < 250 +8...+10 > 25 29
Z1SMA36 34 38 40 (<90) < 300 +8...+10 > 27 26
Z1SMA39 37 41 50 (<90) < 500 +8...+10 > 29 24
Z1SMA43 40 46 60 (<100) < 700 +8...+10 > 32 22
Z1SMA47 44 50 70 (<100) < 750 +8...+10 > 35 20
Z1SMA51 48 54 70 (<100) < 750 +8...+10 > 38 19
Z1SMA56 52 60 70 (<100) < 750 +9..+11 > 42 17
Z1SMA62 58 66 80 (<110) < 750 +9..+11 > 47 15
Z1SMA68 64 72 90 (<140) < 750 +9...+12 > 51 14
Z1SMA75 70 79 95 (<150) < 750 +9...+12 > 56 13
Z1SMA82 77 88 100 (<170) < 750 +9...+12 > 62 11
Z1SMA91 85 96 130 (<200) < 800 +10...+12 > 68 10
Z1SMA100 94 106 200 (<300) < 800 +10...+12 >75 9

1 Notes see previous page — FuBnoten siehe vorhergehende Seite

2 http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG
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KomnaHus ((3J'IeKTpO|_|J'|aCT» npeanaraeT 3akKn4vyeHmne onrocpoYHbIX OTHOLLIEHUN npu
NOoCTaBKaxX MMMNOPTHbIX 3NTEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB Ha B3aMMOBbLIFO4HbIX yCJ'IOBI/lFlX!

Hawwn npeumyuiectsa:

e OnepaTuBHbIE NOCTABKM LUMPOKOrO CMeKTpa 3NeKTPOHHbIX KOMMNOHEHTOB OTEYECTBEHHOIO U
MMMOPTHOrO NPON3BOACTBA HANPAMYO OT MPOM3BOAMTENEN U C KPYNMHENLLNX MUPOBbLIX
CKNaaos.;

MocTaBka 6onee 17-TM MUNIIMOHOB HAMMEHOBAHWUIN 3NEKTPOHHbLIX KOMMNOHEHTOB;

MocTaBka CNoXHbIX, AeULNTHBIX, MMOO CHATLIX C MPOM3BOACTBA NO3ULIUIA;

OnepaTtunBHbIE CPOKM NOCTABKM Nof 3aka3 (0T 5 pabounx gHewn);

OKcnpecc goctaska B Nnobyto Touky Poccuu;

TexHnyeckas nogaepkka npoekTa, NomMoLLlb B nogdope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUMOB;

Cuctema MeHeXMeHTa KavyecTBa cepTuduumnposaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTty 1ISO

9001;

o JlnueHausa ®CH Ha ocyulecTBneHne paboT ¢ NCNONb30BaHWEM CBEOEHUIN, COCTABAOLLINX
rocygapCTBEHHYIO TalHy;

o [locTaBka cneumnanmampoBaHHbIX KOMNoHeHToB (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics v gp.);

MoMMMO 3TOro, O4HMM M3 HanpaBnNeHU koMnaHum «AnekTpollnacT» ABNseTca HanpaBneHne

«UcTouHmkn nutaHua». Mel npeanaraem Bam nomoub KoHCTpyKTOpCKOro otaena:

e [logGop onTuManeHOro peleHus, TexHn4eckoe 060CHOBaHME Npu BbIOOpPE KOMMOHEHTA;
Monbop aHanoros.;
KoHcynbTaumm no NpUMEHEHMIO KOMMOHEHTA;
MocTaBka 06pa3yoB M NPOTOTUMNOB;
TexHn4veckasn noaaepka npoekTa;
3awmTa OT CHATMSA KOMMOHEHTA C NPON3BOACTBA.

Kak c Hamu cBfizaTbCcA

TenedoH: 8 (812) 309 58 32 (MHOrokaHanbHbIN)
Pakc: 8 (812) 320-02-42

OnekTpoHHas nouTta: org@eplastl.ru

Aapec: 198099, r. Cankt-INeTepbypr, yn. KannHuHa,
Oom 2, kopnyc 4, nutepa A.
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